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REVENDICAT10NS modifies 



1 Proc6d6 de realisation d'un rteeau optique non lin6aire Spais 
(2) de plusieurs centaines de microns d'6paisseur d partlr d'un rtseau 
5 optique non Iin6aire 6paia initial (1), I'&patsseur (Ez) du rgseau optique non 
llndalre (2) etant superteure & repaisseur (Eo) du r6seau optique non lineaire 
initial (1). ledit r6seau initial comportant au moins une pluralttd de couches 
(20) planes at parallels entre elles, las dttes couches ayant au moins deux 
coefficients non IIn6alres diffdrents en valours alg6briques, ledit rfeseau initial 
10 comprenant une premiere face (11) et une seconde face (12) sensiblement 
paralldles entre elles et sensiblement pefpendiculatres au plan moyen des 
couches, ladite seconde face (12) etant libra, caract6ris6 en ce quit 
comporte las stapes de realisation sulvantes ; 

• Une premiere 6tape de determination de repaisseur (Eoi , Eo?) 
15 de la partie supdrieure du rteeau inWal (1) situ&e sous la seconde face (12) 

comportant des imperfections de structure ; 

• Une seconde etape de polissage de la seconde face (12) dudit 
rteeau initial (1) permettant d'eiiminer la partie superieur© comportant 
lesdites imperfections et d'obtenir une troisi6me face (13) potte et plane, 

20 ladite face sensiblement perpendiculaire au plan moyen des couches (20) ; 

• Une troisfeme etape de nettoyage et de contrdle de ladite 
trolsteme face (13) ; 

• Au moins, une quatridrne etape de d§pdt par 6pitaxie d'au 
moins une couche depos6e (Ibis, Iter) de mattriau sur ladite troisteme face 

25 (13), la croissance 6pitaxiale reprodutsant dans ladite couche d6pos6e une 
structure semblable & celle du reseau initial, r ensemble du reseau initial (1) 
et de ladite couche d6pos6e (Ibis, Iter) constituant le rfeseau optique non 
lineaire (2). 

30 2. Proc^de de realisation d'un reseau optique (2) selon la 

revendication 1, caract6rise en ce que les moyens de determination de 
repaisseur comprenant des imperfections sont des dispositifs de 
visualisation optiques. 
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3. Precede de realisation <fun reseau optique (2) non lineaire 
salon I'une das revendfcations precadentes, caracterfse an ce que 
I'epaisaeur (E,) du reseau optiqua initial, apres la seconde etape da 
realisation, vaut, au moins, 50 microns. 

4. Precede de realisation (fun rasaau optiqua (2) non lineaire 
saton la ravendlcation 1, caractensa an ca que la rasaau optiqua (1) non 
hnfete initial est porta par un substrat garma (3) comportant una face 
.nfeneure (14) at une face superieure plana (11). la face supaneure (11) du 
substrat germe etant confondue avec la premiere face (11) dudit rtseau 
optique non lineaire initial (1). . 

5. Precede de realisation d'un rasaau optiqua (2) non lineaire 
selon la ravendlcation 4. caracterise en ce que la substrat germe (3) 
comprand un materiau cristaHIn ayant une premiere orientation cristalHne la 
face superieure (11) du substrat germe comportant une structure de foible 
apaisseur, ladita structure etant constitute d'un rasaau precurseur da 
bandes paraltaies du mdrne materiau cristaliin at d'orientation cristalHne 
Inverse de cede du substrat germe (3). 

6. Proced* de realisation d'un reaeau optique (2) non Hneaire 
saton la indication 5, caractensa en ce que repaisseurdu substrat germe 
(3) vaut, au moins, 300 microns. . 

7. Procecte de realisation d'un reseau optique (2) selon la 
revendicabon 4, caractensa en ce que la seconda etape de realisation 
comporte las etapes preliminaires suivantes : 

• Une premiere etape preliminaire de doucissage de la face 
infarieure (14) du substrat; 

• Una seconds etape preliminaire de collage d'au moins ladita 
face .nfeneure (14) aur au moins un support plan (32). la mise en place du 
support facilitant la manipulation du reseau optique initial (1) poU r tea 
operations de polissage ulterieures. ' 
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8. Proc6dd de realisation d'un rtseau optique (2) non Iln6air* 
selon la revendicatton 4, caract6rte6 en ce que le r&eau optique (1) non 
Kn6aire initial est obtenu par ia mtthode de crofssance Spitaxlale HVPE 
(Hydride Vapour Phase Epitaxy) sur la face sup^rieure du substrat germe 

5 (3). 

9. Precede de realisation d'un reseau optique (2) selon la 
revendication 1, caracterise en ce que le precede de realisation du reseau 
optique non linoaire initial (1) comporte les soua-etapes suivantes : 

0 ' UnB P remi6re *>us-etape de realisation d'un empilement de 
lames cristalUnes (21) a feces planes et paralletes de meme materlau de 
faible epaisseur a orientation cristalline periodiquement atternee ; * 

• Une seconds sous-Stape d'assemblage desdrtes lames 
cnstalllnes de facon a obtenir un seul ensemble monolithique (1) constituant 

1 le reseau optique initial, (edit reseau initial component une premiere face (1 1 ) 
et une seconde face (12) sensiblement perpendiculars au plan moyen des 
lames cristallines. 

10. Precede de realisation d'un reseau optique selon la 
revendication 9, caracterise en ce que la seconde etape de realisation du 
reseau Initial (2) est precedee des etapes preffminaires suivantes • 

. * , Une .f ,remjdrB P**™™™ oe doucissage de ia premiere 

face (11) del emblement monolithique; 

• Une seconde etape preliminaire de collage d'eu moins ladite 

premiere race (11) sur au moins un support plan (32), ia mise en place du 

support facilitant la manipulation de I'ensemble monolithique pour les 

operations de polissage ulterieures de la seconde face (12). 

11. Precede de realisation d'un reseau optique (2) selon Tune des 
revend.cat.ons precedents, caracterise en ce que, au couri de"la quatrieme 
etape de realisation, au moins deux couches (Ibis. Iter) de materiau d'indfce 
opbque different sont deposees, de facon a constituer un guide donde 
optique. 
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12. Proced6 de realisation d'yn leseau opaque (2) non lineaire 
selon I'une des revendlcations prec6dervfes caracterlsS en oe que, au coura 
de la quatrieme etape de realisation, au moins ; une des couches (Ibis, Iter) 
est obtenue par la methode de croiBsance epitaxiale OMCVD (Organo- 
5 Metallic Chemical Vapour Deposition) ou MBE (Molecular Beam Epitaxy). 
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